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一、产品参数

1、产品工作的电压范围：2-5.5V

2、喇叭输出方式: PWM

二、8 首中英文曲目表

序号 中文曲目 英文曲目

1 铃儿响叮当 Jingle Bell

2 祝你圣诞快乐 We wish you a Merry Christmas

3 平安夜 Silent Night

4 欢度节日 Deck the halls

5 普世欢腾 Joy to the wold

6 圣诞佳音 The first noel

7 听啊！天使在歌唱 Hark!The Herald Angles Sing

8 圣诞树 Oh,Christmas Tree

三、功能描述（功能可定制）

硬件：3档拔开关，TRYME键，1个灯

1、IOH3： DEMO1档，一上电LED灯+8首歌曲循环播放；按TRYME键第一次，为OFF。

2、OFF档：关。

3、IOA2：DEMO3档，一上电LED灯+第一首歌曲循环播放；按TRYME键，触发第一次，

第二首歌曲循环播放；触发第二次，第三首歌曲循环播放，以此循环。
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四、参考原理图

             

备注：电源两端务必加104P电容，距离VDD保持在10MM以内为佳。

五、SOP8封装尺寸图
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六、芯片参数

Characteristics Symbol Ratings

DC Supply Voltage V+ <7.0V

Input Voltage Range VIN (VSS-0.3V) ～ (V+ +0.3V)

Operating Temperature TA 0℃ ～ +70℃

Storage Temperature TSTO -50℃ ～ + 150℃

Note: Stresses beyond those given in the Absolute Maximum Rating table may cause permanent damage to the device. For normal operational conditions, see DC 

Electrical Characteristics.  

Limit
Characteristics Symbol

Min. Typ. Max.
Unit Test Condition

Operating Voltage VDD 2.0
-

5.5 V

- 1 - mA Fcpu = 2MHz @ 3.0V, PWM output off  For 
SZY48G008C/SZY48G016C/SZY48G032C

- 2.8 - mA Fcpu = 2MHz @ 3.0V, PWM output off  For 
SZY48G048C/SZY48G080C

- 1.5 - mA Fcpu = 2MHz @ 4.5V, PWM output off  For 
SZY48G008C/SZY48G016C/SZY48G032C

Operating Current Lop

- 3.0 - mA Fcpu = 2MHz @ 4.5V, PWM output off  For 
SZY48G048C/SZY48G080C

- - 5 uA VDD = 3.0V
Standby Current ISTBY

- - 5 uA VDD = 4.5V

GPIO Input High Level
(IOA.IOB. IOH3) VIH 0.5VDD - - V VDD = 4.5V

GPIO Input Low Level
(IOA. IOB. IOH3) VIL - - 0.5VDD V VDD = 4.5V

-
10

-
mA VDD = 3.0V. VOH = 0.7*VDDOutput High Current

(IOA. IOB) IOH

-
20

-
mA VDD = 4.5V. VOH = 0.7*VDD

-
10

-
mA VDD = 3.0V. VOL= 0.3*VDDOutput Low Current

(Normal) IOL1

-
20

-
mA VDD = 4.5V. VOL= 0.3*VDD

- 20 - mA VDD = 3.0V. VOL= 0.3*VDDOutput Low Current
(High sink by Body 

Option)
IOL2

- 40 - mA VDD = 4.5V. VOL= 0.3*VDD

200 Kohm VDD = 3.0V, IO = 0VInput Pull Low Resistor 
(IOA.IOB. IOH3) RL1

100 Kohm VDD = 4.5V, IO = 0V

1000 Kohm VDD = 3.0V. IO = 3.0VInput Pull Low Resistor
(IOA.IOB. IOH3) RL2

500 Kohm VDD =4.5V.IO = 4.5V

PWM Driver Current LPWM 180 mA VDD = 3.0V. 8 Ohms load
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280 mA VDD = 4.5V. 8 Ohms load

Frequency deviation by
voltage drop △F/F -1 - +1 %

Fosc(5.5v)-Fosc(2.4v) 
Fosc(3.0v) 

FCPU = 2MHz

-1 . 1 %
Fmax(3.0v) -Fmin(3.0v)

 Fmax(3.0v)
 FCPU = 2MHz @ 3.0V (tentative)

Frequency lot deviation △F/F

-1 - 1 %
Fmax(4.5v)-Fmin(4.5v)

Fmax(4.5v)
 FCPU = 2MHz @ 4.5V (tentative)

本IC的IO为CMOS特性， 输入IO检查为高电平必须保证电压大于0.7VDD Input High Voltage (VIH)  CMOS 
(0.7VDD) ，输入IO检查为低电平必须保证电压小于0.3VDD  Input Low Voltage (VIL)  CMOS (0.3VDD)建议不

要在临界值附近，IC制程上会有一些偏差。

关于IC之间通信的问题必须注意此问题，否则会导致通信失败，丢码，异常。


